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(21)  1-2020-05816 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp ủ lớp hấp thụ có thể bao gồm bước cho 

bề mặt của lớp hấp thụ tiếp xúc với vật liệu ủ được cung cấp ở dạng gel. Vật liệu 

ủ có thể bao gồm cađimi clorua và chất làm đặc. Độ nhớt của gel của vật liệu ủ 

có thể là lớn hơn hoặc bằng 5 milipascal giây. Sáng chế cũng đề cập đến dụng cụ 

quang vontaic được tạo thành theo từng phần. 
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